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电参数规格 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 最小值 最大值 单位 

正向压降  VF 
IF=10A，TC=25C -- 0.9 V 

IF=10A，TC=125C -- 0.75 V 

反向漏电流  IR 
VR=150V，TC =25C -- 50 μA 

VR=150V，TC =125C -- 25 mA 

典型特性曲线 
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